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设计工具

所有的产品支持工具

产品支持工具包内有如下资料:
数据手册及设计指南

应用指南

数据手册

参考设计

PI-Expert
设计范例报告

参考设计报告

您可从如下网页了解更详细的信息:
www.powerint.com/designsupport

应用

内容丰富的应用网页

Power Integrations的电源转换IC覆盖了从1 W到200 W以上的输出
功率范围，适合多类的产品应用。了解更多详情，请访问我们的产
品应用网页:

音频电源充电器/适配器:
http://www.powerint.com/applications/audio.htm

手机充电器/适配器:
http://www.powerint.com/applications/cell_phones.htm

无绳电话充电器/适配器及电话基座:
http://www.powerint.com/applications/cordless_phones.htm

DVD播放器电源:
http://www.powerint.com/applications/dvds.htm

离线式LED电源:
http://www.powerint.com/applications/ledlighting.htm

主要家电电源:
http://www.powerint.com/applications/major_appliances.htm

电机控制电源:
http://www.powerint.com/applications/motors.htm

待机电源:
http://www.powerint.com/applications/pc_standby.htm

以太网供电用电设备:
http://www.powerint.com/applications/poe.htm

机顶盒电源:
http://www.powerint.com/applications/set_top_boxes.htm

小家电电源:
http://www.powerint.com/applications/small_appliances.htm

仪表及电表电源:
http://www.powerint.com/applications/meters.htm

工业电源:
http://www.powerint.com/applications/industrial.htm

LCD 电视/显示器电源:
http://www.powerint.com/applications/lcdmonitortvs.htm

–
–
–
–
–
–
–
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设计简化

成功尽在掌握

Power Integrations可帮助电源工程师降低电源设计的复杂性，成功尽在掌握。

我们高度集成的IC可减少大多数PSU设计电路的元件，因此可降低电路板、布局及装配成本。

 
我们在一个芯片上集成了一个高压MOSFET管及一个控制电路，并集成了如下几个重要功能，例如：

高压启动

短路及开环保护

可编程的电流限流点

输入电压欠压及过压保护

输出过压保护

精确的过热关机

软启动

反馈补偿

遥控开／关机

–
–
–
–
–
–
–
–
–

使用更少元器件

高压

MOSFET
功能完善的

电源控制器
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EcoSmart技术

实现高效率的电源设计

Power Integrations的IC产品可帮助制造商降低电源的能耗，从而满足业界现有及提议中有关待机能耗的全球标准。

我们具备EcoSmart® 技术的IC可以显著降低待机及空载能耗，在某些应用中可降低高达95%的能耗。

截止2007年1月，使用我们IC的产品已经为消费者节省了超过20亿美元的电费，每日节省金额超过100万美元。

EcoSmart：每日为全球范围内的消费者节省超过100万美元的电费

绿色空间

了解最新的节能标准及设计方案，请访问Power Integrations的绿色空间网页www.powerint.com/greenroom，内容包括：

节能法规：可通过产品、区域或法规名称进行查询

具体产品应用设计工具：数据手册、应用指南及参考设计

–
–

有源超低音音响

$1.11/yr

PVR
$7.00/yr

媒体服务器

$10.41/yr

AV接收器

$0.87/yr

VCR
$2.70/yr

DVR
$8.36/yr

机顶盒

$4.26/yr

TV
$1.35/yr
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技术创新
 
参考设计范例，具有低待机及空载功耗的特性

应用 参考设计
输出

输入功率1 W时
的输出功率POUT 

空载功耗(W) 
PIN

满足1 Watt
的待机功耗

满足欧盟的
空载功耗 
要求*

满足 
当前CEC
要求**

功率 电压 115 V 230 V 115 V 230 V

AC适配器 EP-89 2 W 6.2 V 0.62 0.57 0.067 0.11

AC充电器 EP-85 2 W 6.0 V 0.62 0.57 0.12 0.17

AC适配器／充电器 EP-54 2.75 W 5.5 V 0.66 0.61 0.13 0.20

AC-DC电源 EP-91 12 W 12 V 0.75 0.65 0.085 0.14

AC-DC电源 EP-34 30 W 12 V 0.67 0.59 0.18 0.29

家用电器 EP-48 1.44  W 12 V 0.75 0.70 0.105 0.15 N/A N/A

无绳电话适配器 RD-83 1.6 W 7.7 V 0.62 0.57 0.16 0.22  

DVD播放器 EP-29 11 W 3.3 V, 5 V, ±12 V 0.73 0.69 0.02 0.028 N/A N/A

DVD播放器／机顶盒 EP-32 25 W 3.3 V, 5 V, 12 V, 24 V 0.66 0.63 0.065 0.078 N/A N/A

DVD播放器／机顶盒 RD-115 7.5 W / 13 W PK 3.3 V, 5 V, 12 V, -12 V 0.7 0.66 0.06 0.11 N/A

喷墨打印机 EP-93 32 W / 81 W PK 30 V 0.72 0.69 0.1 0.16

LED灯炮 RD-131 3 W 10 VTYP (9-15 V) 0.492 0.422 0.321 0.397 N/A N/A N/A

LCD显示器／TV适配器 EP-33 45 W 12 V 0.67 0.56 0.17 0.23

LCD显示器 RD-142 35 W 5 V, 12 V 0.41 0.40 0.15 0.20 N/A

电机驱动 RD-128 36 W 12 V 0.748 0.682 0.125 0.28 N/A N/A

*外部电源的节能规范            **加州能源委员会            N/A = 不适用

要了解更多已经过测试的节能参考设计及电路设计范例，请浏览www.powerint.com/appcircuits.htm。

PI Expert

PI Expert软件根据用户提供的电源规格自动生成一些关键元件（包括变压器规格）的有关参数，用于完成一个可工作电源的设计。并可对

成本和效率进行优化选择，以使设计满足不同需求。PI Expert软件可从如下网址下载:  www.powerint.com/designsoftware.htm。
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产品性能及优势

全面的故障保护 – 简化设计并提高可靠性

内置的具备迟滞特性的热关断保护线路并可自动恢复 
控制环路的故障保护功能不依赖于偏置电压

保护整个系统：包括元器件、PCB板、磁性元件及输出整流管

–
–
–

迟滞热关断

t

100%

3%

PI-3946-102307

反馈信号失效时的输出功率

PI
-4
29
0-
02
03
06

0% 50% 100% 150% 200% 250%

ILIMIT: ±20%, fOSC: ±10%

ILIMIT: ±12%, fOSC: ±10%

ILIMIT: ±10%, fOSC: ±10%

ILIMIT: ±7%, fOSC: ±6%

I2f: ±11%

C

B

A

PI I2f

PI I2f

无频率调制时的传导EMI 具有频率调制时的传导EMI

极小的元件参数容差范围 – 降低系统成本

PI芯片的内部限流点及开关频率的容差极小，可降低输出过载功率，从而降低输出整流管、变压器及箝位电路元件的额定功率–

频率调制降低EMI及EMI滤波器成本

能够使用更小、成本更低的滤波元件–
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封装设计／引脚布局 – 提高可靠性

漏极-源极间较宽的爬电距离设计降低了电弧出现的可能性

在高污染环境及强制风冷情况下非常重要

优化的引脚布局符合产品安全机构关于相邻引脚短路测试的规范

如下所列封装符合RoHS要求

–
–
–
–

散热片连接到源极降低了辐射EMI

与源极连接的散热片可降低辐射EMI–

典型的功率器件 Power Integrations器件

EMI
比较

P-封装 Y-封装D-封装 G-封装 M-封装 F-封装

C-型封装

B-型封装

C-型封装

B-型封装

P
I-4890-101107

P
I-4891-072406

P
I-4893-072406

P
I-4895-081602

P
I-4892-072406

P
I-3149-072406

P
I-4894-072406

P
I-3147-081602
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50 W
75 W

90 W
100 W

低功率产品

产品选择指南
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IC产品列表及设计范例

表1：极低功率的AC-DC，非隔离的线性／无源器件电源的替换(≤360 mA)

产品4

输出电流1 输出电流1

MDCM2 CCM3 MDCM2 CCM3

LinkSwitch-TN 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

LNK302 PN/GN/DN 63 mA 80 mA 63 mA 80 mA

LNK304 PN/GN/DN 120 mA 170 mA 120 mA 170 mA

LNK305 PN/GN/DN 175 mA 280 mA 175 mA 280 mA

LNK306 PN/GN/DN 225 mA 360 mA 225 mA 360 mA

设计范例1.1：LinkSwitch-TN – 用于替换家电控制电路中的电容降压式电源

1.2 W, 通用电压输入的非隔离电源

PI-4633-040507

D

FB BP

S

R5
5.1 k

R6
3.3 k

R4
20

R3
3.3 k

RF1
8.2
2.5 W

R1
2 k
1%

R2
12.4 k

1%

L1
1000 H

U1
LNK304DN

L2
1500 H C5

100 F
16 V

C6
100 F
16 V

C1
4.7 F
400 V

C2
4.7 F
400 V

C3
100 nF
50 V

C4
10 F
50 V

D1
DL4007

D3
DL4007

VR1
MAZS0510M

Q1
MMBT3904

Q2
MMBT3904

D2
MURS160T3G

LinkSwitch-TN

 +7 V, 80 mA

RTN

-5 V, 50 mA

L

N

LinkSwitch-TN
– 700 V MOSFET适合于很宽的输入瞬态电压变化

– 电流限流点

– 自动重启动用于开环故障保护

– 迟滞过热保护

– EcoSmart绿色节能 (300 mW 空载能耗)
– 自行供电

直接反馈方式

– -5 V的典型输出容差为±5%
– 12 V的典型输出容差为±8%
– 无需光电耦合器

输出电流是相同成本的
电容分压式电源的两倍

频率调制简化了

EMI滤波器的设计

  只用三个元件

其它特性包括：

内部MOSFET的电压额定值为700 V
自行供电

开／关控制操作方式

迟滞过热关断

功率限制
频率调制降低EMI
EcoSmart®待机及空载低功耗

注释：
1. 非隔离的降压转换器的典型输出电流。输出功率能力依赖于相应的输出电压。参考

数据手册中关键应用考量部分有关假设条件的描述，其中包括完全非连续工作方式
(DCM)的说明。

2.  深度非连续工作方式。
3.  连续工作方式。
4.  封装：PN: DIP-8B，GN: SMD-8B，DN: SO-8C。

设计范例1.2：使用LinkSwitch-TN用于LED灯炮电源的设计 
3 W，通用电压输入的电源

RTN

9-15 V,
300 mA

L

N

PI-4575-102407

FB BP

SD

LinkSwitch-TN

C1
4.7 µF
380 V

C4
100 nF
25 V

D1
BAV21WS-7-F

Q1
MMST3904

Q2
MMST3906

D2
BAV21WS-7-F

BR1
MB6S
600 V

D3
MURS160T3

85-265
VAC

U1
LNK306DN

C3
2.2 µF
25 V

C5
100 nF
25 V

C6
100 nF
25 V

RF1
10 Ω
2.5 W

R7
30 kΩ

R3
10 kΩ

R1
4.7 kΩ R9

4.7 kΩ

R6
10 kΩ

R4
10 kΩ

R8
2 Ω

L2
1 mH

L1
1 mH

R10
12 ΩC2

4.7 µF
380 V

R11
1 kΩ

LinkSwitch-TN
– 700 V MOSFET
– 
– 
– 
– 

EMI

66 kHz
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LinkSwitch
– 
– 
– 700 V MOSFET
– 
– 

– 2  
– 
– 

 
– 
– IC
– 

– 
– 10

85-265
VAC

RTN

5.5 V,
500 mA

U1
LNK501PN

PI-3488-101807

LinkSwitch

设计范例2.1：LinkSwitch – 使用极少元件、宽松CV/CC输出的开关器件

2.75 W，通用电压范围的电源

表2：极低功率的AC-DC功率转换（最高至9 W） 

产品3

连续输出功率 连续输出功率

适配器1 开放式2 适配器1 开放式2

LinkSwitch 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

LNK500 PN/GN - - - -

LNK501 PN/GN 4 W - 3 W -

LNK520 PN/GN - - - -

LinkSwitch-LP 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

LNK562 PN/GN/DN 1.9 W 1.9 W 1.9 W 1.9 W

LNK563 PN/GN/DN 2.5 W 2.5 W 2.5 W 2.5 W

LNK564 PN/GN/DN 3 W 3 W 3 W 3 W

LinkSwitch-XT 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

LNK362 PN/GN/DN 2.8 W 2.8 W 2.6 W 2.6 W

LNK363 PN/GN/DN 5 W 7.5 W 3.7 W 4.7 W

LNK364 PN/GN/DN 5.5 W 9 W 4 W 6 W

注释：

1.  最小连续输出功率是在密闭适配器中、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。

2.  最小实际连续输出功率是在开放式设计中使用足够散热片、环境温度为50 °C的条

件下测量得到的。

3.  封装：PN: DIP-8B，GN: SMD-8B，DN: SO-8C。请参见器件订购信息。

其它特性包括：

内部MOSFET的电压额定值为700 V
自行供电（LNK500/501/520除外）

开／关控制操作方式（LNK500/501/520除外）

迟滞过热关断

功率限制

频率调制降低EMI（LNK500/501/520除外）

EcoSmart®待机及空载低功耗
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设计范例2.3：LinkSwitch-XT – 输出精确、使用极少元件的开关器件

2 W，通用电压输入的电源

PI-4568-101807

D

S

FB

BP

D1
1N4005

D2
1N4005

D5
1N4934

D3
1N4005

D4
1N4005

RF1
8.2 k
2.5 W

R1
3.9 k
1/8 W

R3
390 Ω
1/8 W

R2
1 k 

1/8 W

6.2 V,
322 mA

RTN

85-265
VAC

L1
1 mH

L2
1 mH

C1
3.3 µF
400 V

C2
3.3 µF
400 V

C4*
100 pF

250 VAC

C5
330 µF
16 V

VR1
BZX79-
B5V1

5.1 V, 2%

*

T1
EE164

5

3

9

8

NC NC

C3
100 nF
50 V

U2
PC817A

U1
LNK362PN

LinkSwitch-XT

LNK362
 

设计范例2.2：LinkSwitch-LP – 替代非稳压线性变压器

2 W，通用电压输入的电源

D

S

FB

BP

RTN

6 V,
0.33 A

D1
1N4937

RF1*
8.2 Ω

2.5 W
C1

10 µF
400 V

C2
0.1 µF
50 V

L1
3300 µH

D4
UF4002

D3
1N4005

C5
220 µF
25 V

C3
330 nF
50 V

C4*
100 pF

250 VAC

*Optional components

R3
2 kΩ

R2
3 kΩ

R1
37.4 kΩ

T1
EE162

1

7

6

4

5
D2

1N4005

85-265
VAC

PI-4567-102407

U1
LNK564PN

LinkSwitch-LP
– 
  
  • 
  
  •  
–

 
 

LinkSwitch-LP

–
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D

S

S BP/M

EN/UV

L1
1 mH

D1
1N4007

RV1
275 VAC

F1
3.15 A

D2
1N4007

C1
6.8 µF
400 V

C6
1 µF
60 V

C2
22 µF
400 V

C10
1000 µF

25 V

C5
2.2 nF

250 VAC

C11
100 µF
25 V

+12 V, 1 A

85-265
VAC

RTN

C7
100 nF
50 V

U1
TNY278PN

C4
10 nF
1 kV

VR1
P6KE150A NC 8

6

4

T1

2

5

1

3

D5
1N4007GP D6

UF4003

D7
BYV28-200

U2
PC817A

VR2
1N5255B

28 V
VR3

BZX79-C11
11 V

*

R5*
3.6 MΩ

R3
47 Ω
1/8 W

R4
2 kΩ
1/8 W

R6
390 Ω
1/8 W

R7
20 Ω

R8*
21 kΩ

1%

R1
1 kΩ

R2
100 Ω 

D3
1N4007

D4
1N4007

L2
Ferrite Bead

3.5 × 7.6 mm

PI-4286-101807

TinySwitch-III

设计范例3.1：TinySwitch-III与分立元件设计*
12 W，通用输入电压的电源

表3：较低功率的AC-DC功率转换（最高至36.5 W）

产品3

连续输出功率 连续输出功率

适配器1 开放式2 适配器1 开放式2

TinySwitch-III 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

TNY274 PN or GN 6 W 11 W 5 W 8.5 W

TNY275 PN or GN 8.5 W 15 W 6 W 11.5 W

TNY276 PN or GN 10 W 19 W 6.5 W 15 W

TNY277 PN or GN 13 W 23.5 W 8 W 18.5 W

TNY278 PN or GN 16 W 28 W 10 W 21.5 W

TNY279 PN or GN 18 W 32 W 12 W 25 W

TNY280 PN or GN 20 W 36.5 W 14 W 28.5 W

其它特性包括：

内部MOSFET的电压额定值为700 V
自行供电

迟滞过热保护

输出过压锁存保护

可选择的电流限流点

导通时间延长

频率调制降低EMI
输入电压欠压锁定

EcoSmart®待机及空载低功耗

注释：

1.  最小连续输出功率是在密闭适配器中并使用很少散热片、环境温度为50 °C的条 
件下测量得到的。

2.  最小实际连续输出功率是在开放式设计中并具有足够散热的情况下测量得到的。

TinySwitch-III在无偏置绕组下的操作。

3.  封装：PN: DIP-8B，GN: SMD-8B。P及G可提供无铅封装。
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表4：峰值AC-DC功率转换（最高至36.5 W连续输出功率、45 W峰值功率）

产品3

连续输出功率 连续输出功率

适配器1 开放式2 峰值 适配器1 开放式2 峰值

TinySwitch-PK 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

TNY375 PN 8.5 W 15 W 16.5 W 6 W 11.5 W 12.5 W

TNY376 PN 10 W 19 W 22 W 7 W 15 W 17 W

TNY377 PN 13 W 23.5 W 28 W 8 W 18 W 23 W

TNY378 PN 16 W 28 W 34 W 10 W 21.5 W 27 W

TNY379 PN 18 W 32 W 39 W 12 W 25 W 31 W

TNY380 PN 20 W 36.5 W 45 W 14 W 28.5 W 35 W

其它特性包括：

内部MOSFET的电压额定值为700 V
开／关控制操作方式

迟滞过热保护

频率调制降低EMI
EcoSmart®待机及空载低功耗

导通时间延长

锁存关断

输出过压锁存保护

可选择的电流限流点

注释：

1.  最小连续输出功率是在典型无风冷密闭适配器中、环境温度为50 °C的条件下测量

得到的。再使用一个散热片可进一步提高功率能力。

2.  最小连续输出功率是在敞开式设计中测量得到的（参见数据手册内“关键应用考

量”章节中的说明）。

3.  封装：PN: DIP-8B。

U1
TNY380PN

C1
10 µF
400 V

C2
22 µF
400 V

L1
1 mH

R1
1 kΩ

R9
3.9 MΩ

R5
47 Ω
1/8 W

R3
2 kΩ
1/8 W

R4
20 Ω

R2
390 Ω
1/8 WR6

21k Ω
1%

R10
3.9 MΩ

C8
10 nF
1 kV

C7
1 µF
50 V

C3
1000 µF

16 V

C4
1000 µF

16 V

C5
220 µF
16 V

C6
10 µF
50 V

U2
PC817A

VR2
1N5251B, 22 V

VR1
BZX55B11
11 V, 2%

C9
2.2 nF

250 VAC

R7
22 Ω
1/2 W

F1
3.15 A

185-265
VAC

+12 V

RTN

D1
1N4007

D2
1N4007

D7
FR106

D5
SB560

VR3
P6KE170A

D6
UF4004

D3
1N4007

D4
1N4007

PI-4674-102407

T1
EFD25

9,101

3 6,7,8

5

2

D

S

EN/UV

BP

TinySwitch-PK

L2
3.3 µH

TinySwitch-PK
– 
 
–

 ( TNY375 TNY376) 

6

–

设计范例4.1：TinySwitch-PK与分立元件设计

20 W/36 W峰值、高输入电压范围的DVD及机顶盒电源
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T1
EE25

J1
L

PE

N

30 V @
1.07 A Cont.
2.7 A Peak

RTN

D5
1N4007

D6
FR106

D10
UF4003

D8
STPS3150

D9
1N4148

D7
1N4148

U2
PC817X4

Q2
FS202DA

J3
PCB Term 18 AWGRTN Connected to PE via Flying Lead

Q1
2N3906

D1-D4
1N4007

L1
5.3 mH

L2
5.3 µH

R2
1.3 MΩ

R1
1.3 MΩ

R15
2.2 Ω

R4
22 Ω
1/2 W

R3
10 kΩ
1/2 W

R5
2.2 MΩ

R6
2.4 MΩ

R16
2.7 MΩ

R7
4.7 kΩ

R12
1 kΩ

R13
1 kΩ

R14
100 Ω

R11
3 kΩ

R10
1.5 kΩ

R9
0.33 Ω

2 W

R8
68 Ω
1/2 W

C3
680 nF

X1

C1-C2
100 pF

250 VAC

C17
4.7 nF
1 kV

C6
47 µF
35 V

C15
100 nF
50 V

C16
100 nF

C12
330 µF
50 V

C10
1 nF

250 VAC
C11

330 pF

U1
PKS606YN

C13
47 µF
16 V

C14
220 nF
50 V

C7
100 nF
400 V

C8
220 nF
50 V

C5
2.2 nF
1 kV

VR1
1N4764A

100 V

VR2
1N5255B

28 V

VR3
1N5258B

36 V

1

9,10

7,8

4

5

3

2

C4
150 µF
400 V

F1
3.15 A

RT1
10 Ω

PI-4170-102607

tO

PeakSwitch

C19
1 nF, 250 VAC

D

S

EN/UV

BP

GND

PeakSwitch
 

– 
– 
– 

90 - 265
VAC

–

表5：高峰值AC-DC功率转换（最高至75 W连续输出功率，126 W峰值功率）

产品3

连续输出功率 连续输出功率

适配器1 适配器峰值2 适配器1 适配器峰值2

PeakSwitch 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

PKS603 PN 13 W 32 W 9 W 25 W

PKS604 PN 23 W 56 W 16 W 44 W

PKS604 YN or FN 35 W 56 W 23 W 44 W

PKS605 PN 31 W 60 W 21 W 44 W

PKS605 YN or FN 46 W 79 W 30 W 58 W

PKS606 PN 35 W 66 W 25 W 46 W

PKS606 YN or FN 68 W 117 W 45 W 86 W

PKS607 YN or FN 75 W 126 W 50 W 93 W

其它特性包括：

内部MOSFET的电压额定值为700 V
开／关控制操作方式
迟滞过热关机
频率调制降低EMI
EcoSmart®待机及空载低功耗
自适应导通时间延长
自适应电流限流点
快速AC复位
智能AC检测电路实现锁存关断保护

频率调制降低EMI

注释：
1.  典型连续输出功率是在无风冷密闭适配器中、环境温度为50 °C的条件下

测量得到的。
2.  典型峰值输出功率持续100 ms，其占空比为10%，是在无风冷密闭适配

器中、环境温度为50 °C的条件下测量得到的（参见数据手册关键应用考
量部分）。

3.  封装：PN: DIP-8C, YN: TO-220-7C, FN: TO-262-7C。

设计范例5.1：使用PeakSwitch的喷墨打印机应用设计

32 W连续、81 W峰值、通用输入电压的电源
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其它特性包括：

内部MOSFET的电压额定值为700 V
精确可编程的电流限流点

迟滞过热保护

功率限制

多模式工作方式可实现在不同负载下的效率最大化

频率调制降低EMI
输入电压欠压检测

输入电压过压检测

EcoSmart®待机及空载低功耗
输出过压保护（OVP）

– 可编程的锁存或迟滞关断

优化的线电压前馈，用于抑制线电压纹波

完全集成的软启动可降低启动时的压力

严格的I2f参数容差（降低系统成本及过载功率） 
Y封装可选择半频工作

自动重启动

– 在短路及开环故障下将输出功率限制在最大功率的3%以下 

注释：

1.  最小连续输出功率是在无风冷密闭适配器中、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。

外加散热片可进一步提高功率能力。

2.  最小连续输出功率是在开放式设计中、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。

3. 在50 °C的环境温度条件下，任何设计中的峰值功率能力。

4.  230 VAC或100/115 VAC倍压整流。

5. 封装：PN: DIP-8C, GN: SMD-8C, MN:SDIP-10C, YN:TO-22--7C。

设计范例6.1：使用TOPSwitch-HX的LCD显示器应用设计

35 W，通用输入电压的电源

表6：高功率AC-DC功率转换（最高至195 W）

产品5

连续输出功率 连续输出功率

适配器1 开放式2 Peak3 适配器1 开放式2 Peak3

TOPSwitch-HX 230 VAC ± 15%4 85-265 VAC

TOP254 PN/GN 
TOP254 MN

16W 28W
47 W
62 W

11 W 20 W
30 W
40 W

TOP254 YN 30 W 62 W 62 W 20 W 43 W 43 W

TOP255 PN/GN 
TOP255 MN

19 W 30 W
54 W 
81 W

13 W 22 W
35 W 
52 W

TOP255 YN 40 W 81 W 81 W 26 W 57 W 57 W

TOP256 PN/GN 
TOP256 MN

21 W 34 W
63 W
98 W

15 W 26 W
40 W 
64 W

TOP256 YN 60 W 119 W 119 W 40 W 86 W 86 W

TOP257 PN/GN 
TOP257 MN

25 W 41 W
70 W 
119 W

19 W 30 W
45 W 
78 W

TOP257 YN 85 W 157 W 157 W 55 W 119 W 119 W

TOP258 PN/GN 
TOP258 MN

29 W 48 W
77 W 
140 W

22 W 35 W
50 W 
92 W

TOP258 YN 105 W 195 W 195 W 70 W 148 W 148 W

D

S

C

M

CONTROL

PI-4747-101707

R11
33

R12
33

R3
2.0 M

R16
10 k

R17
10 k

R21
10 k

1%

R18
196 k

1%

R19
10

R14
22R13

330

R15
1 k

R20
12.4 k

1%

D9
1N4148

U3
TL431

2%

VR3
BZX55B8V2

8.2 V
2%

R7
20
1/2 W

VR2
1N5250B

20 V

VR1
P6KE200A

D5
FR106

R4
2.0 M

R5
5.1 k

R1
1 M

R2
1 M

R8
6.8

R10
4.7

R6
22 k
2 W

U2B
PS2501-

1-H-A

U2A
PS2501-

1-H-A

L2
3.3 H

L1
6.8 mH

L3
3.3 H

U1
TOP258PN

C9
47 F
16 V C20

10 F
50 V

C21
220 nF
50 V

C19
1.0 F
50 V

C10
10 F
50 V C11

2.2 nF
250 VAC

D6
FR106

D8
SB530

D7
SB560

C8
100 nF
50 V

D1
1N4937

D2
1N4007

D3
1N4937

D4
1N4007

C13
680 F
25 V

C14
680 F
25 V

C15
220 F
25 V

C18
220 F
10 V

C17
2200 F

10 V

C12
470 pF
100 V

C16
470 pF
100 V

2
T1

EER28 7

11

9

3

6

5

4

C4
100 F
400 V

C6
3.9 nF
1 kV

C7
2.2 nF

250 VAC

C3
220 nF

275 VAC

RT1
10

F1
3.15 A

TOPSwitch-HX

 L

 E

 N

+12 V,
2 A

RTN

+5 V,
2.2 A

 RTN

t
O

 90 - 265
VAC

700 V MOSFET技术可采用更高的变压器
圈数比，降低二极管的额定电压；降低电路
成本，提高效率

– 内部高压电流源可省去启动电路
– 内部电流检测电路可省去检测电阻– 严格的I²f容差降低变压器及二极管尺寸，并降低过载

  与额定功率的比例

输出过压保护(OVP)。电阻(R5)设置
锁存或迟滞关断

线电压欠压/过压(UV/OV)
检测,双斜率线电压前馈降
低输出纹波

TOPSwitch-HX
– 精确的迟滞热关断功能可提供系统级的保护 – DIP-8封装采用导通电阻2 Ω的MOSFET并对

  引脚布局进行了优化，从而节省了散热片
– 自动重启动在短路及开环情况下将输出功率
限制在最大功率的3%之下
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